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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Technnologia wytwarzania

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Logistyka /3

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiéw
ogdlnoakademicki

Poziom studiéw Jezyk oferowanego przedmiotu

pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wykfad Laboratoria Inne (np. online)
30 45
Cwiczenia Projekty/seminaria

Liczba punktéow ECTS
3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr inz. Kinga Mencel

mailto:kinga.mencel@put.poznan.pl;
tel.6652787
Woydziat Inzynierii Mechnaicznej

Poznan

Wymagania wstepne
Student rozpoczynajgcy ten przedmiot powinien posiada¢ podstawowe wiadomosci z fizyki, mechaniki
oraz wytrzymatosci materiatéw

Cel przedmiotu

Dogtebne poznanie podstaw fizycznych i fizykochemicznych proceséw zachodzacych podczas
przetwarzania materiatéw oraz analiza czynnikdw majacych wptyw na technologicznos¢ konstrukgji
wyrobow

Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza
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1. Ma szczegdtowq wiedze dotyczgcy podziatu i klasyfikacji bezwidrowych technologii wytwarzania
elementéw maszyn. P7S_WG_03

2. Ma wiedze z podstaw wytwarzania stopéw metali, powstawania odlewéw w formie odlewnicze;.
P7S_WG_03

3. Zna réznice pomiedzy rodzajami obrdébki cieplnej i cieplno-chemicznej. P7S_WG_07
4. Ma sczegdtowqg wiedzena temat tworzyw sztucznych i metod przetwérstwa.P7S_WG_07

Umiejetnosci
1. Student ma umiejetnosc¢ rozrdzniania nowoczesnych technologii wytwarzania P7S_UU_01

2. Ma wiedze o systemach do symulacji proceséw technologicznych. P7S_UW_03

Kompetencje spoteczne
1. Student jest Swiadomy znaczenia proceséw przetwarzania w gospodarce i zyciu spotecznym.
P7S_KK_01

2. Student przejawia aktywng postawe w kreowaniu procesdw wytwarzania.P7S_KO_02

3. Student jest zdolny do oceny jakos$ci procesdow wytwarzania wyrobéw z tworzyw
sztucznych.P7S_KR_01

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposodb:

Zaliczenie na podstawie kolokwium przeprowadzonego na zakoriczenie semestru, zawierajgcego pytania
ogolne lub testowe, zaliczenie w przypadku uzyskania 60% pkt.

Tresci programowe

Procesy technologiczne wykorzystywane w przetwdrstwie tworzyw sztucznych /wtryskiwanie,
wyttaczanie, prasowanie, laminowanie, formowanie prézniowe, formowanie rotacyjne, wytwarzanie
kompozytow polimerowych, przetwdrstwo gumy, faczenie tworzyw sztucznych, nanoszenie powtok/.

Zjawiska zachodzgce podczas realizacji réznych procesow przetworstwa tworzyw sztucznych. Wptyw
parametréw technologicznych proceséw przetwdérstwa na wiasciwosci produkowanych wyroboéw z
tworzyw sztucznych. Typowe wady wyrobdéw z tworzyw sztucznych wykonywanych réznymi
technologiami i sposoby ich zapobiegania.

Omowienie specyfiki poszczegdlnych proceséw i ich mozliwosci zastosowan w praktyce przemystowe;.
Specjalne technologie wtryskiwania /technologia wtryskiwania wspomaganego gazem i wodg,
technologie sandwicz i mono-sandwich, mikro-wtryskiwanie/. Wykorzystanie mieszalnikdw statycznych i
dynamicznych w technologiach wtryskiwania i wyttaczania. Wytwarzanie folii i rur wielowarstwowych.
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Przetwérstwo tworzyw bio-degradowalnych. Kierunki rozwoju wspétczesnych technologii przetwarzania
tworzyw sztucznych.

Wprowadzenie do komputerowych symulacji proceséw przetwoérstwa tworzyw sztucznych. Podstawy
obstugi oprogramowania symulacyjnego na przyktadzie wybranego programu. Przygotowanie danych
wejsciowych do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych. Bazy danych materiatowych w
symulacji procesu wtrysku. Podstawy ustawiania parametréw solver’a programu symulacyjnego.
Interpretacja wynikdéw obliczert numerycznych. Poréwnanie wynikéw symulacji z rzeczywistym
procesem wtryskiwania.

Podstawy plastycznego odksztatcania materiatéw. Warunki plastycznosci. Procesy technologiczne
wykorzystywane w obrobce plastycznej metali takie jak: ciecie, ttoczenie, walcowanie, kucie, wyciskanie,
giecie oraz zwigzane z tymi procesami zjawiska. Wptyw parametréw procesu technologicznego na
wiasciwosci uzyskiwanych wyrobéw i pétwyrobdéw. Przyktady wyrobdw wytwarzanych przy uzyciu
poszczegdlnych proceséw technologicznych. Wady wyrobdow wytwarzanych metodami obrdbki
plastycznej, przyzyny ich powstawania oraz mozliwosci zapobiegania ich wystepowaniu. Budowa
podstawowych narzedzi stosowanych w obrébce plastyczne;j. Klasyfikacja maszyn wykorzystywanych do
obrébki oplastycznej oraz podstawowa ich budowa. Podstawowa wiedza na temat mozliwosci
komputerowego wspomanaiga proceséw obrdbki plastyczne;j.

Metody dydaktyczne
wyktad, laboratoria,
Literatura

Podstawowa
R.Sikora - Przetworstwo tworzyw wielkoczgsteczkowych. Wyd. ZAK , Warszawa 1997

Praca zbiorowa- Poradnik inzyniera - Guma.

Erbel S., Kuczyniski K., Olejnik L.: Technologia obrébki plastycznej na zimno. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Uzupetniajaca
Haponiuk J.T.: Tworzywa sztuczne w praktyce. Wyd. Verlag Dashofer, W-wa 2008r.

Czasopisma: Plastics Review, Rubber Review, Plast News, Tworzywa Sztuczne.
Marciniak Z.: Konstrukcja ttocznikow, Osrodek Techniczny A. Marciniak, Warszawa, 2002.

Mazurkiewicz A.: Technologie specjalne kstattowania materiatéw, Radom, 2002.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

Godzin ECTS
taczny nakfad pracy 90 3,0
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 75 3,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 15

zajec laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do
kolokwiéw/egzaminu, wykonanie projektu)*

1 . s1e 2 . s . s .
niepotrzebne skresli¢ lub dopisaé inne czynnosci




